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მაგნიტური ნანონაწილაკების გამოყენება ერთერთი იმედისმომცემი მიმარ-
თულებაა სიმსივნის მკურნალობის ლოკალური ჰიპერთერმიის მეთოდში.
გამოკვლეულია ტემპერატურის მატება მაგნიტური ნანონაწილაკების სხვა-
დასხვა დოზის შემთხვევაში მკერდში არსებულ სიმსივნურ არეში 2მმ რეა-
ლისტურ ქალის მოდელზე. ნაჩვენებია, რომ ტემპერატურის მატება ლოკა-
ლიზირებულია სიმსივნურ არეში. სიმსივნე მოდელირებულია როგორც 1cm
კუბი სიმსივნის სიმკვრივე აღებულია 20% ით მეტი ვიდრე მკერდის სიმსივ-
ნე რაც შეესაბამება რეალური სიმსივნის შემთხვევას. გარემოს ტემპერატუ-
რაა Ta= 22oC, კანსა და ჰაერს შორის აღებულია კონვექციური სასაზღვრო
პირობა. ტემპერატურის მატება ითვლება 30წთ განმავლობაში რაც მიღე-
ბულია ჰიპერთერმიული მკურნალობისას.

1.ა X წირის გასვრივ სიმსივნის ცენტრის
დონეზე დროის სხვადასხვა მომენტში

1.ბ სიმსივნის არე-
ში r = 1.5სმ

სურ 1: ტემპერატურის მატება 5მგ ნანონაწილაკებისსათვის სიმსივნურ ქსოვილში
30 წთ განმავლობაში.
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